Vplyv C a SiC prisad na supravodi vé vl astnosti in-situ a nechani cky zlievaného
supravodi ca MB2, pripravého v Ti obale.
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Bol studovany vplyv prisad 3,4% C a 5% Si C do supravodi ca MgB2, pri praveného
gtandardnou technol 6giou in-situ (IN), ako aj mechani ckym zlievanim (MA). Vzorky
boli pripravené ponoucou PIT technol 6gi e a obal ovym nmateri &l om bol zvol eny titén
Ako defomaci a bol o pouzité dvoj-osé val covanie a konecny rozmer vzorky bol 1xlnm
Titan ako obal ovy materi al unoznil pouzi t vyssie zihacie teploty, a to 7000C a
8000C v ochrannej atnosfére (argon). Merali sme kritické pradové hustoty (Jc)
pri rdéznych teplotach: 4.2 K, 10 K, 15 K and 20 K v magneti ckych poliach do 15T.
Boli zmerané aj kritické priadové hustoty (Tc) a horné kritické polia (Hc2), resp
pole ireversibility (Hrr). Najlepsie transportné vlastnosti boli nanerané pre
Si C dopované MA vzorky, v celej teplotnej skéale 4,2 — 20K. Horné kritické pole
bol 0 vyzname zvysené v pripade uhlikom dopovanej MA vzorky pri 4,2K.  Zni zenie
transportnych vlastnosti pri vyssich teplotach (15K, 20K) bol o pozorované naj ma
pri  MA vzorkach. Bola skumana uhl i kova substiticia a prepojenie supravodivych
zrn. Vysledky ukazuju, ze pre aplikacie s MyB2 vyuzivajlce vyssie teploty (20K)
je potrebné zl epsovat kritické vlastnosti konpl exne, vyuzivanim chem ckych
prisad a optimalizovani mtechnol ogi ckych paranetrov.



